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REVUE DE PHYSIQUE APPLIQUEE

Surfaces et interfaces de semiconducteurs

L’évolution vers la miniaturisation des dispositifs micro et optoélectroniques confére un réle crucial aux
interfaces des semiconducteurs. L’élaboration de nouveaux matériaux en couches minces, la caractérisation
des propriétés des interfaces jusqu’a I’échelle atomique et également les aspects théoriques reliés sont donc
essentiels.

Ce numéro spécial rassemble un certain nombre d’articles présentés dans le colloque « Surfaces et
interfaces de semiconducteurs » qui s’est tenu & Lyon pendant le Congrés de la Société Frangaise de
Physique du 25 au 29 septembre 1989. Ils portent sur I'un des trois thémes développés durant ce colloque :
nouvelles techniques d’épitaxie-hétéroépitaxie, passivation des semiconducteurs, nouvelles techniques
d’analyse.

Nous voudrions remercier tous les participants et auteurs qui ont contribué & ce numéro spécial.

G. Guillot (INSA Lyon)
J. Joseph (ECL Lyon)
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